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AF 121

Germanium-PNP-Transistor fiir AM-, FM- und FS-ZF-Verstérker,
sowie fir UKW-, KW-, MW- und LW-Vor- und Mischstufen.

Germanium PNP transistor for AM-,FM- and video IF amplifiers as well
for VHF, HF, MF and LF input-stages and mixers.

Abmessungen - Dimensions
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Anschluf =S« ist mit dem Gehause verbunden
Terminal S is connecled Lo case
Normgehéuse
Zubehér - Accessories DIN18B 4
Zwischensockel Best-Nr. 009010 Gewicht - Weight
max. 06 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 25 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Rge = 10Q =Ucen 25 v
Kollektorstrom =g 10 mA
Kollektorspitzenstrom =lcm 15 m#A
Gesamtverlustleistung
Sperrschichttemperatur tl- 75 ol ¥
Lagerungstemperatur tslg. 55..+75 *c

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken

AF 121

Transistor AF121

Datasheet

Warmewidersténde - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Sperrschicht-Gehduse

RihJa
Rinac

Statische KenngriBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

-Upg = 10V
-Upp = 10V, tgmp = 75°C
Basisstrom

“Upg = 5V.-lp = 2mA
~Ugg = 10V, =lg = 3mA
Basis-Emitterspannung
-Upg = 5V.-lg =2mA
=Upg = 10V, -lg = 3mA

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

-lcBoO
-lcBo

-IB

-Uge
-Ugg

Umgebungstemperatur tgypp = 25°C

Transitfrequenz
~Ugg = 10V, =Ig = 3mA, {
Rickwirkungskapazitat

100MHz  fr

-Ugg = 10V, =Ig = 1mA, f = 450kHz  Cye

Rauschmab

=Upg = 5V.-lg =2mA,Rg = 600 F1)2)

f = 100MHz
Leistungsverstéarkung

-Upg = 5V, =lg = 2mA, f = 100 MHz ""rpb"':'
I il
nF 1nF
Ly Lz
Cy Ca
Rg ] | — 4
Skl inF
R
b
¥ouge T = Ucg ¢
TITES TN

1} tiir minimales Rauschmab ist die typische Generatoradmittanz 11 mS = j6m3
for minimum noise figure the typical generator admittance is 11 mS - jEmS

Min. Typ. Max.
450 “C/W
220 "C/W

1.2 8 uA
150 pA

25 60 pA
40 100 A

260 310 3680 mV
280 320 380 mV

270 MHz
025 045 065 pF

4.5 & dB

17 19 dB

Cy=5...25pF
Com2...10pF
Ly=Lg= O18uH
L y=Farritparke
Rg=80n

R s0.de8 ry=33kN

MeBschaltung fiir: F, Uph

2} slahe MaBachaltung
see test circuit
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AF 121
Min. Typ. Max.
Vierpol KenngriBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tgmpmp = 25°C
Emitterschaltung
“Ucg = 5V, -lg = 2mA, f = 450kHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Qig 04 08 15 mS
bja B5 130 230 S8
KurzschluB-Rickwértssteilheit | Yre | 11 L7 24 S
_mra gﬂa
KurzschluB-Vorwartssteilheit | Ya | 70 73 76 mS
~Pia 1-
KurzschluB-Ausgangsadmittanz daa 05 08 20 5
boe 50 75 10 s
Emitterschaltung
“Upg =5V, -lg = 2mA, f = 5,5MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Bie 045 10 16 mS
bie i0 155 28 mS
KurzschluB-Rickwértssteilheit | Yra | 14 21 29 S
—Pra ao°
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥ig | 69 71 76 mS
~Pta 5* 10 18"
KurzschluB-Ausgangsadmittanz doe 15 5 10 ps
boa 70 90 115 S
Emitterschaltung
“Ugg = 5V, -l = 2mA, f = 10,7 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oie 05 13 1.7 mS
biE 20 30 54 mS
KurzschluB-Rilckwartssteilheit | Yra 28 40 57 pS
_cpre ap°
KurzschluB-Vorwértssteilheit | Yia 65 70 T8 mS
~Pfa ¥eooo13 20°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Goe 4 13 26 S
boe 130 170 215 S
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Emitterschaltung Min. Typ. Max.
-Ugg = 10V, -Ig = 3mA, f = 35MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oia 40 65 9,0 mS
big 4.4 7.7 12 ms
KurzschluB-Rickwartssteilheit | ¥re | 60 100 140 S
-wra QG':' 1mﬂ llﬂ"
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥fe | 63 80 100 mS
-®fa 20° 38° 55°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Oae 50 100 160 S
boe 220 400 550 S
Basisschaltung
'UGE =5V, -lg = 2mA, f = 100 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Sib 16 3z B0 mS
~bip 16 22 28 mS
KurzschluB-Rickwértssteilheit | ¥ro 200 320 450 pS
-Prp 100° 120° 140°
KurzschluB-Vorwértssteilheit | ¥ip | 20 34 50 mS
Pty 105° 110° 120°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9oh 120 250 400 S
bob 063 10 125 mS
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